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Elektronik Laboratuvari-1, Bahar 2025

MALZEME LISTESI

1) BC546/547/548 (Genel Amagli Transistor)
2) 100 k€, 1 kQ, 100 Q direng
3) Breadboard
4) Multimetre
5) Baglant1 kablolar
6) DC gii¢ kayanagi
DENEY
4.1. Dogrudan Ol¢iim

Multimetreyi hFE moduna getiriniz. Multimetrenin transistdr test kismina transistorii; NPN veya PNP
olmasina ve bacak siralamasina dikkat ederek baglaymiz. Cikan sonucu, transistriin bilgi kagidinda yazan

degerle karsilastiriniz.
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1. Collector 2. Base 3. Emitter

4.2. Diyot Testi

Multimetreyi diyot test konumuna getiriniz. Sekildeki gibi transistdriin uglarindan dlgiimler aliniz.
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Aldigimiz dlglimleri asagidaki bosluklara kaydediniz.

4.3. Devrede Transistor

Asagidaki devreyi kurunuz. Devreyi kurarken transistoriin base, emitter ve collector bacaklarinin

100 k
100

Devredeki Vs degerlerini tablodaki gibi seciniz. Yaptiginiz dl¢limleri tabloya kaydediniz. Her 6l¢iim

dogru yerlestirildigine dikkat ediniz.

i¢in ¢alisma bolgesini belirleyiniz.
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Olciilecek Burada Hesaplanacak
Vs Vg Ve Ve Vge Ve lg I I hee
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DENEY SONU CALISMASI

Ol¢iim sonuglarini1 Excel programina aktararak tablo seklinde veriniz.

Olgiim sonuglarina gore her Vs degeri igin calisma bolgesini belirleyiniz.

Olgiim sonuglarina gére VBe-Is, Vce-Ic, Vce-hre, Is-Ic egrilerini ¢izdiriniz ve yorumlayiniz.




